Naplni prace je studium modelového systému CeO2/Cu(111) pomoci metody STM. Préace se zaméfuje
na identifikaci rdstového modu systému CeO2/Cu(111), studium zavislosti morfologie povrchu systému
na teploté substratu pfi pfipravé vzorku a na urCeni atomarni struktury pfipravenych vrstev. Z hlediska
vyvoje teploty substratu Cu(111) v pribéhu depozice CeO2 byly vzorky pripravovany tfemi rliznymi
postupy — konstantni teplota, proménna teplota a Zihani vzorku po depozici. Z méfeni morfologie vzorki
byl uréen rovnovazny rdstovy méd CeO2/Cu(111) jako 3D rdst. Pomoci rizné teploty substratu pri
pfipravé vzorku byly pfipraveny definované vzorky s rliznou morfologii. Cim niZsi byla teplota v
pribéhu pfipravy vzorku, tim vice byl pfipraveny systém neusporadany a rostla hustota defekt(l na jeho
povrchu (dislokace, schody). Nejlepsi epitaxe systému bylo dosaZeno pfipravou pfi proménné teploté
substratu. U vzorkl pfipravenych pfi teploté vy$si nez 400 °C byla na nékolika procentech povrchu
pozorovana vrstva Ce02(100). Vysoce rozlisené studium struktury CeO2/Cu(111) bylo provedeno na
vzorcich s nizkym pokrytim pfipravenych pfi konstantni teploté. V prvnich tfech monovrstvach CeO2
byla na topografickych méfenich patrna moir struktura, kterd vznikla kvili nesouladu mfizkovych
konstant CeO2 a Cu(111). Atomarniho rozliSeni se podarilo dosahnout jen v prvni a druhé monovrstvé
Ce02. Absence defektll v usporadani atomu v druhé vrstvé ukazala na rychlé pfizplisobeni vrstvy CeO2

rozhrani CeO2 s Cu(111), coz potvrdilo predpoklady pro dobrou epitaxi systému

Ce02/Cu(111).



